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FICHE DE DEFINITION DE BESOIN : Wafer Ge Monocristallin

Type de tirage

1
2 Grade: Prime, Test, As cut.....
Inches : +/-
3 Diameétre
mm : +/-
4 Orientation
5 Epaisseur n +H-_pn
6 Type
Dopant
7 Intervalle de résistivité Ohm.cm
1 face polie
8 Finition des faces .
2 faces polies
Primaire
- ype Cepieplal Secondaire
10 EPD MAX (cm-2)




BT Electronics
. 6, E;:iavenue des Anges :
ini parc Bat. 4, Z.A. de Courtaboeu 4 il S.AR.L. au Capital de 10 000 €
%2?4:0(%80‘1)16‘98 1'8F§%n§g = Bl Electronics R'%'%EETV%GB;‘?B?O%?O%%% 2( ?%ogggzsg

Fax : (33) 01 60 92 07 N1 TVAFR 15 480 377 563

Vos besoins

bt.electronics@orange.fr

www.bt-electronics.com Nos solutions

FICHE DE DEFINITION DE BESOIN : Wafer Ge Monocristallin

Autres exigences liées a votre application :

Exemple : TTV, BOW, WARP, Rugosité, conditionnement .......




